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Pspice Calismasi

1. Sekil 1 ile verilen devrenin sematigini “Orcad Capture” programi ile giziniz.
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Not: Simiilasyonu gerceklestirebilmek icin toprak olarak koydugunuz semboliin isminin “0”
olmasina dikkat ediniz.

a. Programin meniisiinden PSpice/New Simulation Profile se¢enegini seginiz. Burada
analiz kismindan “analysis type” meniisiinden “Bias point” analiz tlirlinii se¢iniz ve
simiilasyonu gerceklestiriniz.

b. Orcad capture programinda “I”, “V” diigmelerini secerek elemanlarin iizerinden
gecen akimlari ve diigiim gerilimlerini bulunuz ve sonuglari not ediniz.

¢. Analizin tiirinii degistirmek icin, PSpice/Edit Simulation Profile secenegini seginiz.
Analiz tirini “Time domain(Transient)” se¢iniz, ¢alisma siiresini 10s ve simiilasyon
adim araliklarmi 10ms segerek simiilasyonu gergekleyiniz. Gerilim problari aracilig
ile elemanlarin gerilim degerlerinin degisimlerini gézlemleyiniz.



2. Sekil 2 ile verilen devrenin sematigini “Orcad Capture” programi ile ¢iziniz.
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Sekil2

Yeni bir simiilasyon profili olusturunuz. Analiz tiirii olarak “DC Sweep” se¢iniz. “Sweep
variable” olarak bagimsiz akim kaynagini se¢iniz ve akim kaynaginin adini yaziniz. “Sweep
type” olarak lineer se¢iniz ve baslangi¢ degeri olarak -6A, bitis degeri olarak +6A ve aralik
olarak da 0.5A segerek simiilasyonunuzu gergekleyiniz. Vgs, Vra degisimlerini “PSpice A/D”
penceresinde elde ediniz.

3. Sekil3 ile verilen devrenin sematigini “Orcad Capture” programu ile ¢iziniz.
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a. Yeni bir simiilasyon profili olusturunuz. Analiz tiiri olarak “Timedomain(transient)”
seciniz. Devrenin ¢alisma zamanini ve adim araliklarini, devrenin girisine uygulanan
kare dalgaya uygun olarak belirleyiniz. Simiilasyon islemini gercekleyiniz. Kapasite
elemani iizerindeki gerilimin degisimini; R=100kQ, R=2kQ ve R=68Q) degerleri i¢in

Sekil3

ayri ayr1 gdzlemleyiniz.

b. Giris isaretinin periyodunu PER=0.01ms, PW=0.005ms yapiniz. Simiilasyon islemini
gercekleyiniz ve R=100kQ, R=2kQ ve R=68Q diren¢ degerleri icin kapasite elemani

iizerindeki degisimi gozlemleyiniz.



4. Sekil4 ile verilen devrenin sematigini “Orcad Capture” programu ile ¢iziniz.

Rf Cf
1 40 5 204F q

vy | . .

Vin (”P Lf .
10V x_) 127 pH :

i .
0
Sekil4

Yeni bir simiilasyon profili olusturunuz. Analiz tiirii olarak “AC Sweep/Noise” ve secenek
olarak ‘“‘Parametric Sweep” sec¢iniz. “Sweep variable” olarak Rf direncini seginiz.
“ Sweep Type™ olarak lineer secerek, baslangic degeri olarak 4ohm, bitis degeri olarak
8ohm ve artig degerini de 2ohm olarak ayarlaymiz. Girig gerilim kaynagi olarak VAC
modelini (ACMAG = 10 V) kullanimiz. “AC Sweep Type” olarak logaritmik se¢iniz ve
baslangic frekanst 100Hz (asla OHz olamaz), bitis frekanst 1MegHz ve bir onkatta
(decade) nokta sayis1 olarak da 1000 segerek simiilasyonunuzu gergekleyiniz. Devrenin
frekans tepkisini (DB(Vou/Vin)) Rf = 40hm, 6ohm ve 8ohm igin ayn1 “Probe Window™ da
elde edin.

Raporda istenenler:

1. l.a) ve b) de elde edilen sonuglari Orcad Capture’dan elde ettiginiz sekil
iizerinde gosteriniz.

2. 1l.c) de elde edilen eleman gerilim degerlerini tablo halinde veriniz. Vg, Vg,
Vg3 gerilim degisimlerini grafik halinde veriniz.

3. 2.de elde edilen Vg3, Vg4 degisimlerinin grafiklerini veriniz.

4. 3.a) ve 3 b) de ti¢ farkli direng degeri icin elde edilen kapasite tizerindeki
gerilimin degisimlerini grafik halinde veriniz.

5. 4.soruda 3 farkli direng degeri i¢in istenen frekans tepkilerini veriniz.



